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(57)  Sáng chế này đề cập đến ống dẫn nhiệt mỏng, phương pháp sản xuất ống dẫn nhiệt 
mỏng, và thiết bị điện tử. Ống dẫn nhiệt mỏng này bao gồm phần thân có khoang, trong đó 
hai đầu của phần thân mỗi đầu có một phần hình nón, diện tích mặt cắt ngang của khoang 
ở phần hình nón giảm dần dọc theo hướng ra xa vùng giữa của phần thân, mối hàn kín 
được tạo ra ở mỗi đầu của phần thân, và cấu trúc mao dẫn và chất lỏng làm việc được bố trí 
ở trong khoang. So với ống dẫn nhiệt khác có cấu trúc ống dẫn nhiệt co lại, khi các chiều 
dài của các phần thân ống là như nhau, ống dẫn nhiệt mỏng theo sáng chế này có khoang 
với thể tích lớn hơn và chiều dài dài hơn, để chứa các cấu trúc mao dẫn và chất lỏng làm 
việc nhiều hơn. Ngoài ra, trong ống dẫn nhiệt mỏng này, khoảng cách chu trình của chất 
lỏng làm việc dài hơn. Điều này có lợi cho việc cải thiện hiệu quả ngưng tụ của chất lỏng 
làm việc, và cải thiện khả năng dẫn nhiệt của ống dẫn nhiệt mỏng. Vì vậy, ống dẫn nhiệt 
mỏng này có hiệu suất tản nhiệt tốt hơn. Khi ống dẫn nhiệt mỏng theo sáng chế này được 
áp dụng cho thiết kế tản nhiệt cho chip trong sản phẩm điện tử, như máy điện thoại di động 
hoặc máy tính dạng bảng, nhiệt độ của chip có thể được giảm một cách có hiệu quả, để 
tránh tình trạng giảm tần số của chip ở nhiệt độ cao, và sử dụng hoàn toàn hiệu suất của 
chip.
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